






















专利名称(译) 有机发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US8766265 公开(公告)日 2014-07-01

申请号 US13/469933 申请日 2012-05-11

[标]申请(专利权)人(译) LEE JUNE WOO
崔在BEOM
JUNG关旭
JIN SEONG HYUN
金光HAE
金佳映

申请(专利权)人(译) LEE，JUNE-WOO
崔宰BEOM
JUNG，关旭
金，晟HYUN
KIM，刘广HAE
KIM，GA-YOUNG

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 LEE JUNE WOO
CHOI JAE BEOM
JUNG KWAN WOOK
JIN SEONG HYUN
KIM KWANG HAE
KIM GA YOUNG

发明人 LEE, JUNE-WOO
CHOI, JAE-BEOM
JUNG, KWAN-WOOK
JIN, SEONG-HYUN
KIM, KWANG-HAE
KIM, GA-YOUNG

IPC分类号 H01L51/50

CPC分类号 H01L27/1255 H01L27/124 H01L27/3248 H01L27/3258 H01L27/3265 H01L27/3276 H01L51/5215 
H01L51/5265 H01L2227/323 H01L29/4908 H01L27/1248

助理审查员(译) 巴顿PAUL

优先权 1020110117167 2011-11-10 KR

其他公开文献 US20130119388A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

OLED器件包括：TFT，包括有源层，栅极，源极和漏极，在有源层和栅极之间的第一绝缘层，以及在源极和漏极之间的第二绝缘
层，第一绝缘层上的像素电极第二绝缘层，连接到源电极和漏电极之一，电容器，包括与有源层在同一层上的第一电极，与栅电极
在同一层上的第二电极，以及由其形成的第三电极作为像素电极的材料，第二绝缘层和像素电极之间以及第二和第三电极之间的第
三绝缘层，覆盖源极，漏极和第三电极的第四绝缘层，暴露像素电极的一部分，有机像素电极上的发光层和有机发光层上的对电
极。
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